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摘要(译)

OLED器件包括阳极和阴极，并且在它们之间具有包含发光材料的发光
层，其中阳极和阴极之间的层含有带有两个或更多个三（杂）芳基氧化
膦基团的氧化膦化合物，条件是这些基团被选择为得到Et≥2.65eV的化合
物。
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